2.22.1. Bramki I-LUB-NIE =z mozliwoscia dotgczenia ekspanderéw: UCAG64H50N,
UCY64H53N, UCY74H50N, UCY74H53N

Schemat ideowy bramki
I - LUB - NIE serii szybkiej z mozliwo$cia ekspansji

Schemat ideowy bramki
J - LUB - NIE z mozliwo$ciag ekspansji serii szybkiej



Monolityczne  uktady  scalone  UCAG64H50N,
UCY74H50N, UCAB4H53N i UCY74H53N za-
wlerujg bramki szybkie realizujace funkcje negacji
eumy iloczynéw zmiennych wejsciowych.

Ukfad UCAB4H50N lub UCY74H50N zawiera
dwie bramki szybkie I-LUB-NIE z dwiema dwu-
wrjkiowymi bramkami | na wejsciu i mozliwoscig
ekspansji w jednej bramce. Bramka z mozliwoscig
ekspansji realizuje funkcje Y = AB+ CD+X.

Ukfad UCAB4H53N lub UCY74H53N stanowi
bramke szybka 1-LUB-NIE z trzema dwuwejsciowy-
mi i jedng trzywejsciowa bramka | na wejsciu oraz
mozliwoscig ekspansji. Bramka realizuje funkcje
Y- AB+CD +EFG+ HI+ X.

Wartosci dopuszczalne parametrow
Parametry

Nazwa
Napiecie zasilania
Napiecie wejsciowe
Ujemny prad wejsciowy

Zakres temperatury przechowywania

Zalecane warunki pracy
Parametry

Nazwa
Nupiecie zasilania

niskim
dbcigzalno$¢ wyjscia w stanie
wysokim

Obcigzenie wnoszone przez wejscie

UCAG64H50N

UCAG64H53N
Zakres temperatury otoczenia

UCY74H50N

UCY74H53N

Schematy ideowe bramek szybkich I-LUB-NIE
réznig sie od bramek serii standardowej odmienng
konfiguracja stopnia wyjsciowego i zmniejszonymi
warto$ciami rezystancji. Do stopnia wyjsciowe-
go bramki szybkiej wprowadzono tranzystor T5
twoizacy z tranzystorem 715 uktad Darlingtona za-
pewniajacy matg rezystancje wyjsciowg w stanie
wysokim (okoto 10 H).

Bramki realizujg ztozong funkcje logiczng przy za-
chowaniu parametréw dynamicznych podstawowe;j
bramki szybkiej I-NIE.

Uktady UCAB64H50N, UCAH53N, UCY74H50N
i UCY7453N sg produkowane w obudowach plasty-
kowych A49B(CE70).

Warto$¢
) Jednostki
Symbol min max
Ucc 7 \Y
U, 55 \Y
-1 8 mA
-55 125 °C
Warto$¢
) Jednostki
Symbol min nom max
Ucc 475 50 525 \YJ
nl 12,5
nb 25 s.o.l.
1,25
-40 85
0 70



Parametry statyczne ) ) )
(Jezeli nie podano inaczej — w pelnym zakresie temperatury otoczenia)

Parametry Wartos¢ % Uktad
S e Warunki pomiaru pomia-
Nazwa YT min typll max T rowy
bol 3
Napiecie wejsciowe w stanie UL 08 V
niskim
Napiecie wejsciowe w stanie UlIH 2 \4
wysokim
Ujemne napiecie wejsciowe “u 15 Vv Ucc = 475V, /,= -8mA G
tmb = 25°C
Prad wejsciowy w stanie T -2 mA  Ucc = 525V, Ui= 04V C
niskim
L . 50 XA  Ucc = 525V; U, =24V
Prad wejsciowy w stanie wy- Im

( D
sokim 1 mA  Ucc= 525V, Ui= 55V

Napiecie wyjsciowe w stanie  uoL 02 04 V 401 =20mA Ucc= 475V
niskim
A
Prad wyjsciowy w stanie nis- loL 20 mA  UoL< 04V U, =2V
kim
Napiecie wyjsciowe w stanie Uon 2,4 34 \ loh = —1mA Ucc = 475V
wysokim
B

Prad wyjsciowy w stanie wy- lon -1 MA  Uon> 24V U, =08V
sokim
Zwarciowy prad wyjsciowy2l  los -40 -100 mA  Ucc =525V, U =0V E

UCA64H50N 15,2 24 Ucc = 525V
Prad zasila- UCY74H50N
nia w stanie lcet mA F
niskim UCA64H53N 9,4 14 U =5V

UCY74H53N

UCAG64H50N 8,2 12,8 Ucc = 525 V
Prad zasilania UCY74H50N
w stanie wy- IcCH mA F
sokim UCA64H53N 7,1 1 U, = 0V

UCY74H53N

*) Wartosci typowe podane sa przy Ucc = 5 V, tarb = 25°C

> Jednocze$nie moze by¢ zwarte nie wiecej niz jedno wyjscie w czasie Is



Parametry statyczne przy uzyciu wej$¢ ekspanderowych dla Ute = 4,75 V i t.nb= OC

Parametry
Sym-

Nazwa bol
Prad wejs¢ ekspanderowych Ix
Napiecie baza-emiter tranzy-  yse
stora wyjsciowego
Napiecie wyjsciowe w stanie  uos
niskim
Napiecie wyjsciowe w stanie  Uon

wysokim

Wartos$¢

min typl* max .

0,2

24 34

[e Yol

Parametry dynamiczne przy Ucc = 5 V, t,nb= 25C

Parametry

Nazwa

Czas propagacji sygnatu do stanu
niskiego na wyjsciu

Czas propagacji sygnatu do stanu
wysokiego na wyjsciu

Symbol

true

tpLH

-6,3 mA
1 \Y
04 V
\Y
Wartos$¢
typ max
6,2 u
7 n

Warunki pomiaru

i= 14V lot—-0
Ix = O
lor = 20mA Rt = 0
/, = L1 mA
o1 = 20mA Rb= 630
1i = 0,60 mA
lon = —1MA /j = 570 [xA
12 = -570 pa
- Warunki
Jednostki pomiaru
CL = 25 pF
ns
R1=280n

Uktad
pomia-
rowy

Uktad
pomia-
rowy



